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Circuite IGBT
Bogata ofertă de semiconductoare de la Aurocon COMPEC
cuprinde circuite pentru o gamă largă de aplicaţii, 
inclusiv circuite pentru aplicaţii de mare putere, precum
componente IGBT (insulated gate bipolar transistor)
de la producători renumiţi precum Fairchild,
International Semiconductors şi IXYS.
Experienţa Fairchild în ceea ce priveşte produsele de transmitere de semnal
şi de putere ajută clienţii în rezolvarea problemelor tehnice întâlnite. Echipa
de experţi răspunde şi anticipează necesităţile producătorilor majori oferind
produse menite să aducă avantaje competitive importante. 

International Rectifier este expertul în semiconductoare de putere, re­
cunoscut ca lider al furnizorilor de soluţii de sisteme de putere. Aceste sis­
teme asigură o utilizare mai eficientă a energiei în echipamentele moderne
electrice şi electronice.

IXYS, deschizător de drum în dezvoltarea de semiconductoare de putere, cir­
cuite integrate şi sisteme RF. Produsele sale monitorizează tensiunea electrică
pentru a produce un rezultat maxim cu un consum energetic minim.

Caracteristici tehnice
Capsulă                                                     TO­247 
Configuraţie                                            Single 
Tensiune maximă pe emitor             ±20V 
Tip canal                                                  N 
Temperatură maximă de operare   150°C 
Număr pini                                              3 
Tip montare                                            cu găuri 
Dimensiuni                                              20,82 mm × 15,87 mm × 4,82 mm

Dispozitiv IGBT, HGTG40N60B3, 70A, TO247

Cip trans IGBT, canal N, 390V, 21A 

HGTG40N60B3 este un dispozitiv
de comutaţie de înaltă tensiune cu
poartă MOS, ce combină caracteris­
ticile cele mai bune ale tranzis­
toarelor bipolare şi MOSFET­urilor.
Dispozitivul dispune de impedanţa
de intrare ridicată a unui MOSFET
şi pierderile scăzute de conducţie în
stare activă ale unui tranzistor
bipolar. Căderea mică de tensiune
în stare activă variază numai 

moderat în plaja 25°C şi 150°C.
IGBT­ul este ideal în numeroase
aplicaţii de comutaţie la tensiune
ridicată la frecvenţe moderate unde
pierderile mici sunt esenţiale pre­
cum: controlul motoarelor AC şi DC,
surse de tensiune şi drivere pentru
bobine, relee şi contactoare.
Nr. stoc RS: 329-0969
Producător: Fairchild Semiconductor
Cod producător: HGTG40N60B3

ISL9V3040D3S, ISL9V3040S3S,
ISL9V3040P3 şi ISL9V3040S3 sunt
cele mai recente circuite IGBT de
aprindere care oferă o capabilitate
SCIS fără egal în capsule economice
spaţial D­Pak (TO­252), în capsule
standard industrial D²­Pak (TO­
263) şi capsule din plastic TO­262
şi TO­220. Aceste dispozitive sunt
concepute pentru utilizare în cir­

cuitele de aprindere din industria
auto, în special ca drivere pentru
bobine. Diodele interne oferă blo­
carea nivelului tensiunii fără nece­
sitatea unor componente externe.

Nr. stoc RS: 671-1131 
Producător: Fairchild Semiconductor
Cod producător: ISL9V3040S3ST
Status RoHS: ü RoHS
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Caracteristici tehnice
Capsulă                                             TO­263AB 
Configuraţie                                    Single 
Tensiune maximă pe emitor      ±10V 
Tip canal                                           N 
Număr pini                                      3 
Tip montare                                    pe suprafaţă 
Dimensiuni                                      4,83 mm × 10,67 mm × 9,65 mm 

Cip trans IGBT, canal N, 600V, 75A
HGTG30N60A4 este un dispozitiv de
comutaţie de tensiune ridicată cu
poartă MOS, ce combină caracteris­
ticile cele mai bune ale tranzis­

toarelor bipolare şi MOSFET­urilor.
• Operare la >100kHz la 390V, 30A
• operare la 200kHz la 390V, 18A
• Capabilitate SOA de comutaţie 600V 

PRODUSE
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Caracteristici tehnice
Capsulă                                                       TO­247 
Configuraţie                                              Single 
Tensiune maximă pe emitor               ±20V 
Tip canal                                                    N 
Temperatură maximă de operare     150°C 
Număr pini                                                3 
Tip montare                                              cu găuri 
Dimensiuni                                                20,82 mm × 15,87 mm × 4,82 mm
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DISPOZITIVE / COMPONENTE ELECTRONICE
Circuite IGBT www.compec.ro

Caracteristici tehnice
Capsulă                                                     TO­264 
Configuraţie                                            Single 
Tensiune maximă pe emitor             ±25V 
Tip canal                                                  N 
Temperatură maximă de operare   150°C 
Număr pini                                              3 
Tip montare                                            cu găuri 
Dimensiuni                                              26 mm × 20 mm × 5 mm 

Dispozitiv IGBT cu diode, 40A, 1500V, TO264
Dispozitivele IGBT de la Fairchild
asigură pierderi de comutaţie şi
conducţie reduse. SGL40N150D este
proiectat pentru aplicaţii de
încălzire prin inducţie.
Caracteristici principale:
• Comutaţie rapidă;
• Tensiune redusă de saturaţie
VCE(sat) = 3,7V la IC = 40A;
• Impedanţă de intrare ridicată;

• Diode rapide integrate 
Aplicaţii:
Aparatură electrocasnică, 
dispozitive de încălzire, cuptoare 
cu microunde.

Nr. stoc RS: 295-3265  
Producător: Fairchild Semiconductor 
Cod producător: SGL40N150DTU
Status RoHS: ü RoHS

Caracteristici tehnice
Capsulă                                                       TO­247AC 
Configuraţie                                              Single 
Tensiune maximă pe emitor               ±20V 
Tip canal                                                    N 
Temperatură maximă de operare     150°C 
Număr pini                                                3 
Tip montare                                              cu găuri 
Dimensiuni                                                20,3 mm × 15,9 mm × 5,3 mm

IRG4PC30FPBF
• Optimizare rapidă pentru
frecvenţe medii de operare (1 – 5

kHz în operaţii de comutaţie dure, 
> 20 kHz în modul rezonant)

• Generaţia a 4­a de IGBT­uri oferă o
distribuţie mai strânsă a para­
metrilor şi un randament mai ridi­
cat decât generaţia a 3­a
• Capsulă standard industrial TO­
247AC
• Circuit de tip fără plumb

• Proiectat pentru înlocuirea IGBT­
urilor echivalente din generaţia 3.

Nr. stoc RS: 543-0204 
Producător: International Rectifier  
Cod producător: IRG4PC30FPBF
Status RoHS: ü RoHS
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Caracteristici tehnice
Capsulă                                                     DPAK 
Configuraţie                                            Single 
Tensiune maximă pe emitor             ±20V 
Tip canal                                                  N 
Temperatură maximă de operare   150°C 
Număr pini                                              3 
Tip montare                                            montare pe suprafaţă 
Dimensiuni                                              2,39 mm × 6,73 mm × 6,22 mm 

Caracteristici tehnice
Capsulă                                                     SOT­227B 
Tensiune maximă pe emitor             ±20V 
Tip canal                                                  N 
Temperatură maximă de operare   150°C 
Număr pini                                              4 
Tip montare                                            cu şurub
Configuraţie                                            Single; emitor dual
Dimensiuni                                              9,6 mm × 38,2 mm × 25,07 mm

Dispozitiv IGBT, Copack 8,5A, 600V, DPAK
• Optimizare ultrarapidă pentru
frecvenţe de operare medii (8­
40kHz în operaţii de comutaţie dure
şi > 200kHz în modul rezonant)
• Generaţia a 4­a de IGBT­uri oferă o
distribuţie mai strânsă a para­
metrilor şi un randament mai ridi­
cat decât generaţia a 3­a
• IGBT­ul capsulat împreună (co­
pack) cu diode ultrarapide

HEXFREDTM pentru utilizare în
configuraţii în punte
• Capsulă standard industrial TO­
252AA
• Circuit de tip fără plumb.

Nr. stoc RS: 650-3498 
Producător: International Rectifier
Cod producător: IRG4RC10UDPBF
Status RoHS: ü RoHS
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IGBT HS 600V, 75A + Inv. diode NPT, SOT227B
Aplicaţii
• Controlul vitezei motoarelor AC
• Drivere pentru motoare servo DC
şi pentru roboţi
• Întrerupătoare DC 
• Surse de tensiune neîntreruptibile
UPS (Uninterruptible power supplies)
• Surse de tensiune în comutaţie sau
cu mod rezonant

Avantaje
• Montare simplă cu 2 şuruburi
• Economie de spaţiu
• Densitate mare de putere

Nr. stoc RS: 192-590 
Producător: IXYS
Cod producător: IXGN60N60C2D1
Status RoHS: ü RoHS
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Caracteristici tehnice
Capsulă                                                     TO­220AB 
Configuraţie                                            Single 
Tensiune maximă pe emitor             ±20V 
Tip canal                                                  N 
Temperatură maximă de operare   150°C 
Număr pini                                              3 
Tip montare                                            cu găuri 
Dimensiuni                                              8,77 mm × 10,54 mm × 4,69 mm 

Dispozitiv IGBT, IRG4BC20K, 16A, TO220
• Răspuns la scurtcircuit optimizat
pentru aplicaţii de control motoare
(tsc=10µs, la 360 V, VCE (start),
TJ=125ºC, VGE=15V);
• Pierderi mici de conducţie şi
viteze mari de comutaţie
• Designul de ultimă generaţie oferă
o distribuţie mai strânsă a para­

metrilor şi o mai mare eficienţă
decât generaţiile anterioare
• Circuit de tip fără plumb.

Nr. stoc RS: 541-1815   
Producător: International Rectifier 
Cod producător: IRG4BC20KPBF
Status RoHS: ü RoHS

• Timp de cădere tipic 60ns 
la TJ = 125°C

• Pierderi de conducţie reduse.

Nr. stoc RS: 671-5436 
Producător: Fairchild Semiconductor
Cod producător: HGTG30N60A4
Status RoHS: ü RoHS

O gamă variată de componente de înaltă calitate pentru 
conversia puterii de la producători cunoscuţi precum Fairchild,
International Semiconductor, IXYS, etc. sunt puse la dispoziţia
dvs. prin intermediul Aurocon COMPEC.


